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емкости в зависимости от магнитного поля и температуры, нейтронных изме-
рений, измерений эффекта Мёссбауэра, магнитного резонанса, рамановской
спектроскопии. Для интерпретации полученных результатов использованы
одномерные модели цепочек из классических спинов, изотропной и анизо-
тропной квантовой цепочки спинов 1/2, модель 180°-ной доменной стенки (со-
литона) в рамках уравнения синус-Гордон. В книге широко представлены
также теоретические работы по солитонам и обсуждается применимость
концепции солитонов к реальным одномерным магнитным соединениям
(ч. 3).

В ч. 4 собраны теоретические работы по неупорядоченным магнетикам,
большая часть которых посвящена поведению модели Изинга в случайном
поле. Ч. 5 содержит теоретические работы по возбуждениям в трехмерных
магнитных системах.

В ч. 6 собраны экспериментальные результаты для ряда новых магнит-
ных соединений. Подавление спиновых флуктуации в сильном магнитном
поле обнаружено в ферромагнетике с коллективизированными электронами
Sc 3 In, в соединениях со смешанной валентностью CeSn,,. и CeSix, RCo2(R = Sc,
Υ, Lu) и Ρο^.χΝϊ;,;. Как правило, наложение поля уменьшает теплоемкость
из-за подавления спиновых флуктуации, и этот эффект может оказаться
важным для понимания особенностей поведения сверхпроводников с тяже-
лыми фермионами. Проведены также детальные исследования квазидвумер-
ных планарных магнетиков типа ВаМ2(ХО4)а (М = Со, Ni; X = Ρ, As). Эти
системы представляют интерес из-за возможной реализации в них фазового
перехода Костерлица — Таулесса в состояние без дальнего порядка. Экспе-
риментальные результаты подтверждают существование в этих системах
возбуждений вихревого типа. Обсуждаются также эксперименты с враще-
нием поляризации мюонов для исследования эффектов кристаллического
поля и соответствующей динамики спинов.

В целом книга дает полное представление о современных эксперимен-
тальных и теоретических исследованиях элементарных возбуждений в одно-
мерных и двумерных магнетиках, а также содержит большое число теорети-
ческих работ по трехмерным неупорядоченным магнитным системам.
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Издательство «Шпрингер» в широко известной серии физико-химиче-
ских справочников «Ландольт-Бёрнштейн» выпуском подтомов d и g продол-
жило публикацию 17-го тома из новой серии «Физика кристаллов и твердых
тел». В этом томе собраны все основные сведения, характеризующие совре-
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менное понимание физических свойств полупроводников и полупроводнико-
вой технологии.

Подтом d посвящен описанию технологии полупроводников групп
III — V, II — VI и нететраэдрально связанных полупроводников, он делит-
ся на две главы.

В первой главе рассматривается технология изготовления тетраэдраль-
но связанных полупроводников. Эта глава делится на 3 раздела, посвящен-
ных полупроводникам групп III — V, II — VI (широкозонным), II — VI
(бесщелевым и узкозонным). Во второй главе рассматривается технология
изготовления нететраэдрально связанных полупроводников. Эта глава делит-
ся на 3 раздела, посвященных полупроводникам группы IV — VI.

Каждый раздел этого подтома делится на 4 параграфа. В первом пара-
графе раздела приводятся основные технологические данные: постоянные-
решетки, фазовые диаграммы, коэффициенты растворения примесей, физи-
ческие и химические данные о жидком состоянии этих полупроводников.
Во втором параграфе рассматриваются процессы роста кристаллов: методы
Бриджмена, Чохральского, зонная плавка и др. В третьем параграфе пред-
ставлены свойства кристаллов, полученных различными способами: наличие
точечных дефектов, дислокаций, двумерных и трехмерных дефектов, приме-
сей. В четвертом параграфе рассмотрена технология изготовления приборов
(светоизлучающих приборов, фотодетекторов, солнечных батарей, фотокато-
дов, интегральных цепей и др.): ионная имплантация, эпитаксия, процессы
травления и т. д.

Все данные приводятся с указанием источников, более четверти книги
составляют графики и рисунки.

Этот подтом энциклопедии полупроводников предназначен в первую
очередь для специалистов, занятых техническими вопросами. Однако собран-
ные в нем сведения, безусловно, будут интересны также для физиков-экспе-
риментаторов.

Подтом g заканчивает описание свойств нететраэдрально связанных
бинарных соединений, которые рассматривались в подтомах е и f. Подтом g
делится на три раздела, посвященных соединениям бора, бинарным соедине-
ниям переходных металлов, бинарным редкоземельным соединениям. В каж-
дом разделе приводятся сведения о кристаллической структуре и химиче-
ских связях полупроводников данного класса. Разделы разбиты на парагра-
фы, в которых рассмотрены свойства определенных бинарных соединений
этого класса.

В параграфах приводятся сведения:
— об электронных свойствах (зонная структура, ширина запрещенной

зоны, значения ^-факторов и т. д.);
— о решеточных свойствах (постоянные решетки, деформационные по-

тенциалы, скорости звука и др.);
— о явлениях переноса (проводимость, коэффициенты Холла и Зеебека,

подвижности, энергии активации примесей и т. д.);
— об оптических свойствах (спектры поглощения, отражения, комби-

национного рассеяния, диэлектрические проницаемости и др.);
— о прочих свойствах (магнитная восприимчивость, удельная тепло-

емкость, магнитные моменты, работа выхода и др.);
— об основных работах посвященных изучению свойств данного бинар-

ного соединения.
Все данные в таблицах приводятся с указанием источников и методов

получения. Более половины книги занимают графики и рисунки.
Собранные в подтоме сведения, безусловно, принесут большую пользу

для большого числа специалистов-физиков как экспериментаторов, так и тео-
ретиков, инженеров по электронике, технологов.
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